OoVv5012

Electrénica de diagndstico para sensores
fotoeléctricos
0OV-110/10-55VDC
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Datos eléctricos

Tension de alimentacion V] 10..55DC

Consumo de corriente [mA] 40; (24 V)

Numero total de salidas 1

Alimentacion PNP/NPN

Funcion de salida modo luz / oscuridad; (parametrizable)
Frecuencia de conmutacion [Hz]

DO 100

Temperatura ambiente [°C] 0...70

Grado de proteccion IP 40

Grado de proteccion de los

bornes P20

Datos mecanicos

Peso [¢]] 135,5
Carcasa carcasa para montaje en carril DIN
Materiales PBT

Indicaciones |/ elementos de mando

Indicacién Estado de conmutacion 1 x LED, rojo
Ayuda al ajuste 1 x LED, amarillo
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Cantidad por pack 1 unid.

Conexion eléctrica

Bornes de conexiéon: 12 x ...2,5 mm?2

Conexion
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RD | 2 8 I-!
screen | 3 9 |L-
4 10 | L+
RD | 5 11 | PNP
ouT
screen | 6 12 | NPN
1 Sefial de bloqueo
2 emisor
3 receptor
4 Funcion de salida
ouT Transistor salidas
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